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摘要(译)

本发明公开一种OLED器件的阳极结构，包括OLED微显示阳极层；
OLED微显示阳极层自下而上依次包括第一TiN层、Al层、第二TiN层。在
OLED微显示阳极层中设置有阳极隔离柱层。本发明还公开一种制备
OLED器件的阳极结构的方法。本发明具有有效提高器件的稳定性及寿
命；同时可以使OLED电极制作工艺与代工厂工艺有效兼容OLED微显示
器件的优点。
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